Lns‘l: itut fiir Nachrichtentechnik Berlin, den 20, Mirz 1983

Bericht - INT - TB 4 11/83

CSGT - 2§ - Standardzellenkatalog V.= /2%

Bearbeiter: = Gerd—Heimz
' ZF™

Stawd R /A332 ;



————— -

| C A
._S_fgﬂdm*denfwurfsreqe? CSGTZ N(‘fnﬂd 1'218.21 o LTS gf)‘ ‘ RS
) Bez} Beschrerbung ;‘ fﬂssrq E{fﬂ Bemsprefe ('(IRCISJEFEf”hE!*’Eﬂ”
a1 [ greite itiva boblete | T e | e ) ¥

A2 | Abstand. akfive Geblafe. s« | Lo ; {tfo*
Ai :P‘F‘I“'"‘ f{E}'“ _f;flrl 5 ‘JF._JI ? 8 ; . - B
|81 B.!“Bﬂl& Poly-§i-4 T 1 5l6 ' S 1.
82 | Abstand Pafyﬂh 4 L1 3| . l .
D | Breife Alu B - .
D2 Jf!.bs.i‘-::uﬂrdfﬂufuj CE | 3 i# :
C1 |Breife CFensler ~— T [ 3[W T
C2 | Abstand C-Fenster % o b
. ; o , N ninfaind T -1 . YR
- Aea| € auflorhalb A |4 O o lE
. |AC1| C innerhalh L R B-2 s Bl Yok - e L{"’i*__;
Veea| ¢ auferhalb B | SRR L !
BCA| Cianerhalb B | - |k s -
01| Cimerhate D . . _|.&5le) . L°[
DE4 Einn&rhal’bb' N : A2 i
4B | Uberloppung A- ' |6 R
- |BC3 barmp;ung C-8 bal Br*mkam‘ukf LS S |
- |BCH Innenuds?andﬂ 34 - IO
- [AB4 Gmeube.r Tg 3 4 N S _
AB2| Abstand @PQ ans:sfarmnd 51 6 | - —
AB3| Abstand A-B . L |0 . MY L V.
NP1 | Austond Wamme-Waans 1 |43 r.l:l‘;L_. N R
~ ig'i ﬂ-(f.}ebIEe mrj‘?r‘hhaf?b ﬁnne A ;’;‘- — H ' —
2| A-Gebiate auferha nne 0 ;o I | sl
el _ |
R —
I N LI ’ ; 7
L_ U oan | IEI )
N ittt
:
/
. Ebenenfolge: A PLQBNMGICDE
P! -
Darstellung: .| i I Di :
i



CSaT2-Yersion fur CAT{

vy Bedeutuaq

(il

Tﬂmiic der Tahn im okt Gebiet:

Srand 0. L2821
b=

_..g?iﬁtm &-M &um}c
3}

A.v [Kanalbreits n-K-T 3
Aol | kanalbreite p-k’"f ?
AXN  Abstand n'—?yb'c&.'. 1 Manne ’ dig .5
L ] d{g. A5Y
139 .Qebiet A ol
A3P  lAbstand p*-Qebiete » q. §V
Pge v,
- » al 15y
24N l}famua‘nge kT 6 5V
| 4 1g. 45V
1 & anal.15Y
212 |kanalldnge p-k-T 3 s, SV
3 ’di ASY
i + anal. 15Y
Pl dreite d.Poly-I-Xahn ¢
A3 Astand Toly-IT-Zahnen v
it | Breite d. Poly-J-2ahn 4
. Aﬁsﬁ“d RI-I-SH :&e- l"
S Tensier 2yxy
k1 Fenster pxip
1 1 | Femster bvyp
o4 2reite d.leithohn 4
22 Abstand Leitéahren T .
-1 | Abstand Separaler kmnen 9 U'-UW =SV
IR o ¥ £ FiT YT 2 yr-u"=-45v
- DL,8,6,MN0-Fansler oy
AP1 | Innemabst. a”-old. Qabret in Wanne A
APL  [AbsE. p*-atb.Gebret 2u Mamne
L1 | Inmenabst . Wanne In pt-lanalal. 3
ALd | Absi p'-akt Gebiet 2u p*-ianalst. 9 -4 SV
1 u-ur45v
M4 dnewabst .n-K-T in M(n*-Toti ¢
AM2 | Abstand n-K-T von M(kene n'- .
AN Jnnerabstp-k-T i N(pt-Dotierg) | ¢
AN2 | ADSE.pk-T ron ¥ (veine p*-Pct) %+
As4 Eattubﬂiw L 2
A3 &mubﬁ.&aha&fi?-“ '+
A83 | Abstand ald.Qebiet -Ply 1
K01 |Jnnamabeh Ryl in OFensleorfeid) | 3.
0L | Absiand Poly au D-Fester(p*-Tut.) 3
AkA kewd alct kaulen d. L §
ACt Tawcwabstand - 5
B¢q von toktkaulen d. Feusters 4
BCA Mmuewabziand L 4
Bkl |iAbst. Jats keetakt fouster ;
B i<
ak1 || outaktkoulow d Feusfors ]
acH Junarabsiawd s
01 | Innenabst&ind . 5




Entek el
Ay A
342
An 4
AL

Ei
AY

Absl G Fausler-Machbargats
Innamabe! Sateg- Ruchwr

Abst. 6 -Fonaler-Machbarguie

Wel

Hatld

)

AS
Aot

c2

L l-T p-lf-T

als inder@heiChung wjpe-Tr
#p? - Ryl ip-Ronser )
glarich obokndige buiy-Tmcle

1

:.lj
+

aus Nid, 442 baw. A Q)
R AP ALY
sYJ

M.Jl m0
Stachreite




b s =

Y

B LT . T

-—*n_....._,_.*‘

! Dra2zden :
| .
i CSGT-2ZN - ANDARDIELLEN - RaTaLdl !
!
1 . |
I BHezsichnundl INHALTSUERZEICHNIS Blattt 1 |
: .
e 1
] 1
I HaME " BLATT AUSGAREE I
1 === L F Y] EE-E-F % 1 i
1. i
! IMHALTSVERZEICHMNIS 1 1/1983 !
! ERLAEUTERLUNDG 1 - 5 31793 !
] aM0O3 P 1 - 2 21732 1
! ANMOA4 i 1 - 2 a/s1782 !
I ANDZ24 1 - 2 Bs1982 B
I TOFF i-=- 2 gs1982 bt
| DFFR ' 1 - 2 8/1982 !
: DFFRS 1 -2 8/1782 !
I DFFS 1 - 2 B/ieal 1
I DYNDFF : 1 - 2 B/1982 i
I DYNTFF . 1 - 2 8/19R7F i
| DYSTFF 1 = .2 i g/1982 i
| EXNOR o= i -2 /1982 !
| EXOR . i -2 871982 !
I LFF : 1 -2 B/1982 !
! LFFS i i -2 : BALRED - i
i LFFTS ‘ 1 -2 B/1532 !
! NazZ 1 - 2 gr1982 I
I NAZ | fom 2 g8/1%82 !
(S T-T 3 L-- 2 g/13g2 i
1 Nas L~ 2 B/1982 i
b ONEGL ' 1 - 2 g/1982 |
I MNEG2 1 - 2 g/1982 |
I NGT i -2 gsie82 i
b ONOZ i - 2 Bsi982 i
- NO3 1 -2 _ BALEE2 '
I ND4 1 -2 k ¢ B/1982 i
! ONAZ . i~ 2 g8/1782 !
I ONA4 L- 2 8/1582 |
! OMa24 r - 2 g2/1282 !
1 RSHNA i -2 B/LIFE2 !
! RSNOQ I — 2 g8/1762 ]
LI S 2 ]
I S !
! =R !
a !
IL TRLS "'Er{y-q.-#t_ivuj i
1 RES M“"Iu‘-l"j !
| ECIA . F"“*E‘\E' e DoaAar !:
: AsS\A L ) 2wty - Trelbur L
, AS2S ?ﬂh..ﬁbﬂys —d \hﬂl:‘ Trsbmbe “Traloar i
! ' i
i ! !
: i |
! ' !
i = I
| |
. |
i 1
! ]
: 1
|



r-rtr--.;uﬂ"-\ -

Gl .

il o

o semlingiebrdl o 5 .

S RS g SR b T gmm 4SS g B mm ot

IFT Mibroelgkironii R
Orzzden
___________________________ e o 1 o P e e o b e
ERLAUTERUNG! CS3T-IN — STANDARDITZLLIN - FHaTal§l Blzit? 1

1, Einfushrunsz

5

lgs worliegende CSGT-2M-Standzsrdzellenbonzest igt fler die an- |
wendund haeim 'rationellen Entwurf digitsler CMOS-Schalilreise
wordesghen, £s bietot dis HMoestlichkezitremitiels sinegs SZchaliunss-
katzloses mit fest vorsessbenen *Stzndardzellen' dis =sswusnscnhtse
Sochazltums sennlich 2ipem Logikbaubzsten zofzubsuen wnd 2u wvers
drzhten, Dabei mussz sich der Anwendsr nicht mit deam Entwurf der
Tallen hecrhzeftigens zonrdern kazrn sich voellizg zuf den Entwurf

o
dor Verdrzhtung konzentrisren, liege erfelat innerhzlb 2inas
Yardrzhtungskanalaesy in den dia2 Ein=- und Ausdsende der Standard-,
zellen in winem fest vorgeschriebenen Rzster hineinrasgen. Die
fusfuehrung der Yerdrzhtung kann entweder mit Heznd erfol=en

gder mit Hilfe von Rechrersrodranmen wvorgenonman werdensdie
Jedoch nicht Gegenstend diesor Baschreibung sind,

kN

F

2, #Anwendung desz Standardzellanlonzaptes

1, Entwurf vollstzendiger Schzlthkreise suf Kundenwunschbasis
Ier Entwurf kann bei VYorhazndenesin entserechender tech-
nischer VYorzussetzungen vom Anwender selbst vordeznommen
werden, : : *

2, Rationslisierungemittel im Entwurf von Lodikieilen bei

i MSI- und LSI-Schaltkreisen in den Entuurfsabteilurnsen des
ZFTH :

Frinrzizien der Anwendung} ' -

1, D'ss Lawout der Zellen ist fuer den Anwender fest vor-
dedebdn ynd durch ihkn nicht 2u verszendern,

7, Meus Standardzellen koennen vom Anwender suf Grundlage der
gelterden Entwurfsredeln der CSGT-2N-Technolodie entuworfen
werden, Sie dusrfen zber erst n3ch Abstimmuns mit dem
Herzusgeber und Aufnzhre in den Ketazlug verwendet warden.

3, Fuer technolegische Sonderstrukturen(z.B. Marken, usw,) ist

' depr Hergusseber =ustzsndig, Derartige Strukturen sind '
mieht Inhazlt des Katzlodes.

4, Der Ketzlodg unterliest einem Aenderundsdienst. der durch
den Hzrasysdeher wahrganomnman wird.

3. Allzemeiner Aufbau der Standardzellen

llen Stendardzellen der CSGT-2N-Technolegie wurde 2in 14 um-R=zst
sudrupde Sslests d.he, die Anschluesse der Zellen r3den in dlzsem
Abstand in den Yerdrzhtungskanal, Sie sind sysschliesslich i
Polw-8ilizium 2uszelest, Tizbel muesssn nient 2lle moeglichen
ArnschluscrOcltigren der Zzllen besetzt sein, -
Eei Flim-Floss bestehen zuszetzlich in der Aluminiumebsane 2us-
sefushrie Arschlussse zur zeilenweisen direkizn Zuszmmenzchal-
turng, ; )
Oie Standardzellen kosennen gina unterecniedliche Hoene (inner-
halb-des 14 um—-RKasters) besitzen, Gawaehlt wurden fuse

Logilkgstter Y128 un

Fligp-Flo®s u.2. 14D um
a Lzenze der Zellen ist ébenfalls warizbels gber trotz
=

14 un~Rezster gsemmindert,

1.

aem =2n
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sba

2 Zzllsn =ind =2 entworfens daogs keine dannen= brw, Subsirszt
&Eﬂijgig vorhanden sind, Bei Uerwendur @ WENFSFST WerdreAfungs-
Fernzele werden die Zellen der niechsztien Zzile um 180 Grazd gedr
bzw, 2n d2r X-Achse desrieselts sodzsz die n-K2n2l-Tranzistore
rueinznder zeligen.ler Iwieschenraum dient zur Kortoiktierung der
s-Wanne upd bﬂt?zeﬁt 14 um.

Irm den Zell=sn gind dig Zbensn 2:3:5:15+13 nicht enthzliens sis
warden nzcoh Fertiéstalluna dzs Geszmtlzuemuts erzeust.

4, Verdrzhtung im Kznzl

Die VYerdrzhtung der Stendardzellen kann von Hand vorgernommen
werden oder mit Hilfe von Rechnererodrazmmen erfolsen,
Fei Handverdrshtung sollten folg2ende (Grundredeln bezchtet’
wardeni | '
1+ Lezendgsverdrihtung im Kanzl wird in der ﬁlrmlnzum-
Ebene vordenommen . :
2y Die Anschlussse der Etjndardﬁellﬂn werden in der -
PDIH:E'IIEIUm*EEEﬂp Big Zur Aluminiumleitbann
dafuehri :

B PSS

e —— mm—

lamit ist eine wuebersichtliche Fuehrung depr Signzlleitunger:
weitdenende Minimierunsg der sazrasitzeren Leitbzhnbkarzzitzeten

und der Leitbahnwiderstsende bei langen Leitunsen gewzehrleistet.

Entwurfsredgeln im Eznsl!

€1 ﬂuntaﬁtfenater 4_um # o4 um
BC1 - #Abstand C-Fenster 4 um '
inmnerhalb Polu-Si '

chi Abstand C-Fenster 4 um

' innerhzlb Alu
Bi Breite éﬂls—Bahn 8 um
B2 Abstand Polu-33 4 Lm .S -
ik © EBreite Alu-Bahn 12 um )
L2 : adbstand ;i‘ulrJ-Ea]".n‘ 4 um !}'

Hilfsmittel fuer die Lzwoutzrbeoit;

Zur Verginfzechung der Lavout- und Verdrahtungsarbelt gsind

folzendae Hilfen xnraesehe,:
1. In der Ebene 90 ist ein lgwouibezguienszs logikswmbol
mit Bezeichrnunden vorhzndan. )

2+ In der Ebene 9§ kanmn die PBegschriftung dar Sidnale
e i \-"--‘v'-'—-n__

arfolger. -

Beide Ebzrnen sind unter WVerwspndurmg eines 0,1 um-Rzstsrs ent-
worfaen,
figz Lawout

galbet Drzucht wzehrend der Verdrahtund nicht De-
riyacksichti=st '
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Transistoren durch einen Punkt
- Mumerisrung der interngn Rnoten

Drasdan -
ERLAEUTERUNG: CSET-2N - STANDARDIELLEN - KATALOG Blztt! 3
- N 1 == =
- gindoutige Rezsichnung der Standardzella
Pezeichnuns! - bessteht sus mavimsl seohs Buchstzben pder Ziffarn
= durchfehende Numeriszrumz der Blasttzzhl J= Talle
Beschreibung? i .
- vorbsle Peschreibung der logischen Funkiion der
Standzrdzelle
- An#gsbe der wichtisgstsn Besanderheiten (=B
Schzltflznken bei Flip-Flaorzs Hinweise =zur
Vaerdrahturng usw, ) -
e e e R W WS TEND W W G SN A S e B e el E e U — B S —
Transistor-
dimernsionierung!
- 3 d
- Angzhe der im Lavout verwendsten Trensistor-
. breite fuer z2lle N- und P-Kana2l-Transistoren
- durchgehende Numerierung der Transistoren
. {z.B, Nl bis N12Zs P13 bis P24)
- Kznzllzenges sueltig fuepr 3lle Standazrdzellen
' M-=Kznzl § & um
F=Kanal @ & um
. b1
- . '
" r
Transistorelant :
- Schalturg der vollstzendizen Standerdzelle
- BezaichnunSen der Transistoren entserrechen den
in der Transistordimensionierund znfedebanan
- zuszetzliche Kennzeichnung def P-Kanal- .

SUEE b S b S e e e oSS Sl SEE b G TR e el em
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Urzsdan
ERLAEUTERUNG: CE06T-2H - STANDARDTELLEN - RATALOEG Blztti, 4
Bezesichrunsz? . Blatt!
[
Logiksumbol! Lage der Arschlusssae!
- Rzhmen des Logilksumbhols mzsstazhlich = O=1=Zsnlenfoless

zum Tellemlswgut

- zindeutige Zuordnuns der Anschluscs-—
belegund =2m Zellenrsnd

= Anwendung im Yerdrahtunssentwyrf

= kennzeichnet a&n-
schlusesositionen
im Faster
0 Lkein Ansehluszs
1 Anschluss

- beschreibt logische
Funktion der Gzttar

Lavout ' Flzechet X = Y  Mazstab! 1000311 fuer Y=128 um
; - J00%1 fuer Y=140 um

Anschliuesset )

' = Bezeichnung der Anschluesse zm Lavout

Limienarten im Lawaout!?

technologische Ebenenzuordnuns
a ) ~ Bedeutuns T
EBENE LA LB TON e : ____;qfffE____;___fff
1 A & 3 0 [CTT73 . sktives Gabiet A i~
2 ? B 3 0 B-LLLL LTI e=Warnna F T =
3 i Ft-Kanzlstorrer L 3=
13 éi ! ! 0 . f+—Fafmalstoesan a3 —4 s
L 1 0 Folusilizjum B G-
4 S 1 3 0 n+-SourcesDrzin M D
5 M 2 3 0 =+-SnurcesOrzin N 15~—
15 © i | 0 Kontakifenster C -
6 C 1 1 0 flu=-Leitbann i 7 -
7 D) { 1 5 Fazssiviarung E B o=
8 E 8 1 0 Hilfsebanen fuepr die Verdprzntuns?
Ul B-linaki 3 0 :
Bl C-Vowead) 1 0 [C— Polwsilizium i1m Kznazl 41 =
71 DlUowsd] 1 2 Fontaktfenster im Kanzl £1 =
Alu=Leitbann im Kamzl 1=
gé gf:“"“l i 0 3 iiriiasiong dar Sisnsle G 1
W10 T oaiksvabel -
Bemerburnzan! - dig Ebenen 2:3r3e03 gind rnicht in den Stendapd-
) ; zellen enthzltens sie warden nzch der Lozik-
verdrahtung zls Jeszmineit epntworfen
- diz Zbene 8 homat in den Standardzellen nicht won
= die Erbane 13 wird z2us der Ebene I sensrisrt
- dig Ebena2s 41y &1 und 71 werden nach Entwurfszo=-
schluegs zu den eptseprechenden GBrundepsnen addiant
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| !
ONAL | |
! 1
! !
| 2= = 2m e e o i
Lagout Flzechet BO x 128 umk¥2 Hasstab: 1000 t 1
Anschluessel

EZ El E3 E4 A




bOZFT dikroelekbronik g/1732 |
! Dresden 1

LEn]
i
L
i
[
n
I
=
[
=
I8
e
[
=
I
4%
£
Lee)
=
L1
[oal
[
b

Beschredibundg Kombinstorische Schisliunsg z2us 2 0OR-

I |
! Verknua=Tundgan vun Jewe=ils 2 Eindsenden I
! (EIVEZSE3vE4d)y die sine MNaHI-Verknussefundg !
! bildet. !
! 1
! !
! !
! !
I 1
R e e m e e !
1 Transislor- !
P dimenslionierundi Ml = 48 um F3 = 42 um !
! H2 = ZB um F& = A2 um t
! M3 = 3B um F7 = &2 um !
] M4 = I8 um F3 = &2 um !
1 1
! !
! !
! !
! !
| !
i !
| .
i |
i ]
| !
| ' !
1 !
i |
I o o e o e . S |

Traneistorelani

E2
El




' ZFT Hikroelektronik gs1982 |
! Dresdean !
b o e e e e e e e e !
! I
! CRGT-2N - STAHDARDZELLEN - KaTalLOn I
! 1
! _________________________________________________________________________ ]
! i
I Bezeichnurg? OMA24 Blslt: 2 !

Logiksumbol [Lose o

Anscinluesse

1
1
1
!
! 11111
!
!
]

Logiksleichung?

|
|
|
! A = (E1vE2)%(EIVES)
]

GNA2Y I

1

1

Lagout Flazecnedl 380 x 1Y8 umkx2 Hasstbant 1660 + 1

Anschluesse!

E3 E4 El E2 A




! Z2FT Mikroelektronik 3s1932 1
! Oresden !

--—-—-—-—.—-—-——--p--————--—.-_-—_.———.-H..-_-——-—p....—.-—.—_-——.-—-_-_.—-u——.-...-——————....-_---_-—.-.-.._-.--.—

! Transistor-

dimengsionierung! NL = 38 um P& = 62 um
N2 = 3B um F7 = &2 um
N3 = ZIB um FB8 = &0 um
N4 = 48 um F? = &40 um
NS = IB um F10 = &0 um

Transistorrland

! !
! !
1 !
1 !
! F3 Pig !
! !
i ® * !
! !
! Fe !
! 2 . !
! |
| n

! | po I
I !
] Hi = !
! Et 18 1
I (] 1
! — |
1 !
! I
I — |

| !

|

| !

I !

I !

! !



I ZFT Mikroelektronik as/1982 |

! Dresden !
b o e e e e e e e !
f !
I CE6T-2N - STANDARDZELLEN - KATALOG 1
| i
o e e e e e e e e, !
I ) I
| Bezeichnung! EXOR T Blati: 2 |
i !
D e e e e e e e e !
! Lodiksumbol} ! Lase dpr !
! ! Anschluessel !
! [ ; i
I ) !
I ! 110 0 0 1 !
\ i | !
! I !
1 I i
i u e e i
i = — ' Lodikdleichunsg} !
1 | 1
I I —_— - !
! ! A = E1¥E2 v EL1%EZ2 !
I ' | I
! EXOR : !
I I I
1 1 I
b o e e e e e e e e e e o o o o o e e e I
Lavout Flaeche! 746 x 128 umk*x2 Hasstabi 1000 1 1

Anschluesse !

El E2 A
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! TFT Hikroelekironik 3/1%942 i

! Drazsdan 1
| o e e e et o e o e e e o e e o e e 1 i I
[ 1
! CSET=-2N - STANDARDZELLEM - KATALOG !
! !
B orm o e e e it e e e — e !
1 |
' PBezaichrnung EXMNOR 8] Blatil i
! !
o e e [
! Beschreibung: Exclusiv = HOR { Aeauivislepnz ) |
[ !
! !
! !
I !
! !
| 1
! 1
! 1
b e e e e e e e e e e e o e e i e o 1o e e o i
Transistor-

Adimensionierungd N1 = 38 um FPad = 48 um

N2 = 38 uym F7 = 48 um

N3 = 38 unm FEB = S8 um

N4 = 38 um F? = 458 um

N3 = 38 um F10 = 48 um

Transistorrlan

- 2
I




! IFT dffluEIEkL:unLP g/17a82 |
! Nresden !

! CSGT-2N - 3TAWNUARDZELLEM - KATALOG !

! Lodgiksembiol § ! Lzde doer 1
! - - I Anscinlussse! !
! ! !
! ﬁ 1 !
1 1 201 1 61 !
! ! !
! ! !
! ! !
! = D o e e e e e [
! I Lugikgleichung!? !
I I i
! ! —— !
! ! A = ELKE2 ¢ EL1%E2 !
! ! !
1 EXNDR | |
] 1 i
1 I !
S !
Laxoul Flzechel & = 128 umypk2 Hazsstab? 1000 ¢ 1
Anschluesse!
El E2 A




! CS6T-2ZN - STANDARDZELLEN - KATALDG !

Beschreibuang! ES-Flir-Florrreslisiert zsus 2 NAZs

FesS sind bei L aktiwv

Trensistor-

| i
' dimensionierund? siehe NAZ !
] !
I !
! !
! !
! - !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! i
! !
! !
! !
I !
e e e e e e e e e e e !
Trensistorrlant siehe HA2
MaZ



! itresden [

Ludiksegmboll Lzsge der

] ] I
! ' Anschlugssal |
| g Iy | H ! I
| z 52 1 ) 1
! 5 lﬁ a ! 1 ¢ 1101 !
I 1 ! I
I a- 1 !
! ] o e e !
! d ! Lodikglaeichundgs !
! I - - - !
: 4 .t R 8§ 0 0 ;
! ! - !
! ! H L H L !
I SSNA ! L H L. H 1
! ! L L H H !
I I nicht erlaunt !
I m e i e o B B T A £ o ke S8 £ £ e = = o o o8- o ko e e 4 o Y £ A A ot 1
Lavoul Flaeche: Pa o 128 um¥EkZ Messtaid 1000 ¢ 1

o ————— ————
T ———————— ———




' ZFT dikroelekt ronik 8/19372 !
! Nrasder !

Bezschreibundg: RSjFIiPHFlup-realigiert s 2 NDE;

FsS sind bei H skiiv

Transistor-
dimensionierundg? siefnie  NO2

Transistorrlani siehe NOZ




! IFT Hikroelektronik Bslya? !
! _ Drasden !

Logiksumbol! lLade dor

Anschluessel

101101

!

- !

1 I R 5 @ 0 |

H I - !

I L L @& @ !

[ L H H L !

RSND ! H L L H !

! H H L L |

! nichtk erlaubt |

| e e e e e o e !
Lagout Flaeche! 6 x 128 uwmsi2 Masstabt 1000 ! 1

Aanschluesse! -

I ———— -




! IFT Mikvoelektronik BAL7EZ !
! Dresden [

Beschreibuns? Lakbazustandsdwsteuerbes D-Flip-Flosr {(Latch?

Transistor-

dimensionierung! . )
M1 = 3B um Trnap:
N2 = 28 um
N3 = 24 um

1 |
i i
! |
I I
E M4 I8 uw N, e :
! = ] o _ 1
! NG = 338 um b > L" L;'EQ' ! E? 1'& !
! | !
! P& = 52 um Fhﬁnz !
| P7 = 52 unm i
! PR = 44 um = E
| a
! : . !
} ' !
I I
] |
1 |
| |

F9 = 52 um L8
F10 = 38 um




vOIFT Flbraelektranlk gjqu? !

! Dresden [

_I _________________________________________________________________________ ]

.= |

! C30T-2H - STAHDARDIELLEH - KATALDO 1
|

! 1

|t e e |

! i

! Bezeichnung! LFF Blatt! 2 |

| I

e e e e e £t 2 e e e e e et e :

Logikawmboll I Ladge der !

1 S0 it !

T - | Anschlugsse |

DCIClQ @ ; |

1 111 11 I

1 ]

- | I

I i

] ! Luﬁ:PleLLhuns.
C=H 1 Uebernzhme der

]
I 1
1 i
! I =-Information !
! ine Latch !
1 I
I ]
| 1

LFF C=L 1 Halten der
Information
I mm m m m m o e e o e o S A 4 St S o 2 o 2 7 |
Lagout Flaechet! & 128 um¥k2 Masstahi 1000 ¢ 1
Anschluesse! - -




! YFT Hikroelekbvonik 3/1732 !
Dpresden !

! C36T-2N ~ ETANDARDIELLEN - KATALOG '

' Berzelichnuns LFFS Blattt 11

Beschralbundg! taktzustandsdesteuertes D-Flis-Flur (Labtch)d

Setzfunktion ' @ = H fuer § = L

Trensistor=
dimensionierung?!
N1 = 3B um
M2 = 2B um
N3 = 24 um
M4 = 3IB um '
M3 = 38 um
N& = 38 um

FB = 52 um
F? = 36 um
FIO = 52 um
Fi1 = 3B unm

1

|

1

|

1

1

1

1

!

! P? = G2 um
|

I

|

I

! F12 = 42 um
|

|

|

1




1 ZFT Mikreelektronik g8/1982 1
! Dresden 1

! CSGT-2N ~ STAHDARDZELLEN - KATALODG !

1 Rezeichnuns! LFFS Blestti 2 !

Logikaszmbol

EE

Anschluesse

(="
Y

|

1

|

|

i 101101 !
|

!

1

Laodikdleichund:

[oI0 -

-
-
-n

1
1
C=H ! Uebernshme der !
0 -Infoarmation !

ins Latceh !
|

1

1

LFFS C=L ! Halten der
- Information
S=L ¢ Setzen Q=H
| ot o e ST S ST I
Lagout Flzeche: 112 x 128 umxx2 Messlabt 1000 ¢ 1

Anschluegssel




ZFT Mikroelekbironik
ODresden

CSGT-2ZN -

takbrustandsdesteuertes U-Flis-Floe
£) s JEE o

Eé:f i€t der

Baschrelomnd?

-

T otmie. -

Ausdand B detsktety

AuszHang @ hochohmid.

Trensistor-
diwensionievrundg!

S ———————E R el i

Transistorerlani

N1
M2
N3
Ma
NS
N4
N7

. 23

38
26
48
38

28

i1
Lins
am
LIm
Uk
1am
i

Fa

F9

F10
Fi1l
F12
FL3
Fl4

-

32
a2
36
52
I8

34

{Labeh)

Lim
Uin
i
LB} ]
i}
LAm
LER ]




I ZFT #Hikroelaktronik 8/1982 1
! Dresden !

i Bereichnundg!? LFFTS Blsttt 2 I

Lodiksembolt - ' 1 Lage der
P . y ' Anschluesse!l

1

1

]

!

20111111 !
!

]

i

! Lodikdgleichungs: I
I C=H { Uebernshime der !
! D -Informaetion !
! ins Latech !
| C=L ¢ Halten der !
I I
1 !
i

Informakion
I CE=Lt @ - houchohmisd
| CE=H: AussHang aktiv
Legout Flazeche: 12B = 128 um%%2 Messtabtd 1000 ! 1

Anschluesse!l

e c D CE Q CE




! ZFT iikroelekbronik as1%82 |
! Oresden !

| Bezeichnund} OFF Blsbl: 1 !

1 Beschreibundl  U-Flir-Flor (Hasgler-Slave-Flis-Flox) !
1 it C=H wird die Informsbion am F-Eingand in !
! den Messter eindeschrieben und mit C=L 19 den !
! Slave ueblernommen. Das OFF sohaslbel 2uf der !
! H/L=Flanbke von C. Um guenstid Teilerketien . !
! 20 realisigrens i1st bwm DFF eipne Rueck Fushivang 4 I
! auf D (Teiler—-FF TFF)} und zum berschbaviten Flis- !
! Flos pine sntserechendes Verbindung Jdep C-Ein- !
! daepnde und der Q-Aucdsendse moeslich. !

' Transistor- !
! dimensionierund) N1 = 14 um Fi1 = 18 um !
1 N2 = 148 um F12 = 18 um I
! MEI = 1& wum FI13 = 18 um !
! N4 = 1é& um Fi14 = 18 um !
! NS = 38 um PI1S = 50 um !
! HA = 1é& um Fi1s = 18 wum !
! N7 = 1& um P17 = 1B um i
! N = 14 um FI18 = 18 um 1
! P ST N = 1& um F19 = 18 um !
LT ¢ N1O = 38 um F20 = 50 um l
! A !
! i ¢ N " : :
I Dy oy '(b———-ﬁh—--"‘f_;i-—_f"—"—ﬁ - 3 G Ih !|
| 3 ¥ |
e — N ey I
1 B = ™ - p—
! /c C Q _ _x.# - t
1 Il . -

Trensistaorrlan




N et e

P'OZFT Mikroelektronik a/1982 |
! Dresden I

! CS6T-2N - GTANDARDZELLEN - KATALOG !

Lodikewmpoll

Lage der

Il | - ! !
: IHJ_ Tﬂ DIE e Il Ansciilluessael Il
| ) !
| _ ! 1190110100 !
1 g 1 I
| =R =
1 | o o o o e o o v e e e e e o e I
] D"? A_% ] —{ I Lodikgleichuns? !
| 3 I e |
i I 1
! DFF r |

| i
!! OF F 1 |
o o o o o o et A . 2 o R = 8 8 S S A kit 2 e |

Lavwout Flaeche! 144 » 1460 um¥k2 Magstebl 500 V1

Anschluesse?l

D ——————— PR R E DL e



I ZFT Hikroelakiranik /1732 |

! [resden !
I = = o o o i o o o o ., 55 i £ 5 S (S i R . I R A o o o o, o o o B B B, o B S o R Bt B o e o B o i
i : !
! CSGT-2MN - STAMDARDIELLEM - KATALOG !
S j
! !
P Bezegichnunz OFF®R Blatl: 1 |

! Beschreibunss D-Flir-Flor mwil Rueckeselzeindand I
! Das DFFR gsehaliet auf der HAL-Flanke vun C. !
1 Mit R=H dist das Flisr=Flor tzkiungbheendid

! ruecksetebar (A=), Die Verbindundg der bheiden !
! R-Einmgaenge muss im Vevdrantungskznsl reslisiert '
! werdan! i
! |

. i

: Eanet = A :
I 1

Transistor-

| 1
b o dimensionievund? N1 18 um !
! M2 18 um !
! N3 18 um 1
! M4 18 um !
! NS DO um !
! N& 40 um !
! N7 13 umn !
! N3 18 qw !
! Ny = = 18 wum !
! N1d = . = 18 um !
I Mil = G50 um !
! Ve = M1 G0 um !
[ 1
1 N ]
| P35t > Q ;
‘ c |
] I
i 1
[ SRR & (S UPUPY S, S USRS I
N e " *
freansistorelani }Fﬁ

l < Al

R —————— e RS B e



! ZFT dikroelekironik 371787 I
I Dresden I

! CSGT-2M -~ ESTANDARDIELLEH - KATALOG !

lLedge der

i 1 1
! !ﬁlr ﬁLﬁl‘ TDTé Tc Lﬁ | Ansciluessed !
| = A ! !
I ' B 1101010 !
! -

1, =3 a ] ]
| (o] D o !
! iy ] 8 e |
I 2 E. ) —{| | Logikgleichung? '
! ] Fl g !
! ! F=H: Rugcksesebtzen 1
! ! - !
! ! =L O=H I
| DFF ! !
! ! !
I OFFR [ I
[ ot i sk i o o i A e i S A R S R S SN N AR N M R R W S T M TR R T S WO e e e e S e SN o SN A m s am e e |

Lavoul Flzeche! 140 » 1460 um%x2 Masstab! L1 |
Anschluesse:
@ R @ 0 C C R

a c
a C




i ZFT Mikroelekbronil Fs1982 !
! Dresden I

Beschreibung: O=Flir-Flo= mil Selzeingandg
Das OFFS schaltet auf der H/L=-Flanke von C.

! i
! 1
I _ |
! Mit S=l. ist das Fliw-Flos takitunabhgendid = !
! setzbar (@=H), Die Merbindundg der beiden 3= |
I |
| |
! 1
| !

Eindsends Quss i Uerdrdhhunaahanal_realiaiert
werden!

—

Transistor-

I [
! dimensioniervund? Ml = L& um F13 = 18 um !
! M2 = 146 um Fl4 = 18 um !
I M3 = 14 um F15 = 18 um |
i M4 = L& um P1& = 18 um !
! NS = 2B um F17 = 44 um 1
! M4 = 28 um F19 = 44 um !
! N7 = 14 um F1? = 18 um !
! Ngd = & um F20 = 18 um !
! N? = 1& um F21 = 18 uin !
! N1Q = L& wum F22 = 18 um

1 Hil = 38 um FE3 = S0 um !
! N12 = 38 um F24 = G50 um I
i ’f')l-"l..-u “ l‘J _ |
1 f&‘“ﬁ~ I I
I - i i
1 D}‘-‘; IEI-—_F(..-T L i.‘_ | B L - [ & I
! c ' — | Al i
i LEf C P%E—f&“ I
I o m o o o e e e e ot T P —— | e B e it e ko o e e |

L]
Trznsistorrlzni

—— e -.---——.--_-——_-_-....--.-.——__.-..--.——.u.u.--..-—.—_..-——.-—.-—uau---.-.-——a--n———a--—-—-—.— -------



PO ZFT HMikroelektronik g/1eu2 !

! Dresden E
i Lt LT T pupp——— !
! !
! CSGET-2NM STAHDARDZELLEN - KATALOG

! !
! _________________________________________________________________________ .'
I !
' Bezeichnung? OFFS Blatt: 2 I
! !
! _____________________________________ e e A A S W S S S8 S SR S S e —E e = o o |
! Lodiks=mboll ! Ladge der !
] a[z D ! oAnschluesse!

! ] ! !
! . } é 1 |
! Q ! 1111101001 }
! i —g c I 1
| =3 ! !
| ol @ | |
! _a b bt bbbl !
| 0= ] Bl | Losikgleichuns! !
! )} ] E '-| P 1
I 1 B=Lt Sebtzen !
| ' - !
| I Q=Hy Q=L !
| DFF I !
t OFF5 I :
| 1 I
| am e o o s e S St e S S ek i . S S . A e . e . % ey o o o % oo P o oY - TR e o v ]

Lagout Flaseche! 140 x 140 uw¥k2 Masstabl 500 1 1

Ansenlugsse!d
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! ZFT Hibkroelektronik 3/1982 i
! Dresden !

i CSG6T-2H - STANDARDZELLEN - KATALOG I

Beschreibundg: OD-Flip=-Flur mil Sete— und Ruecksetzeingand
Das OFFRS senaltet auf der HAL-Flanke wvon C.

iMit R=H: (5 :HIY iat das Flie=Flue bakbuanabhaengid
rugcksetebar (B=L) und mit S=L {(R=L!} swhbebsr

{(@=H). Die Verbjinpduypg der_BEs baw. S5- Eindsende
mdss L UerdrﬁhtUHﬁﬁkan{L rezlisiert warden,

Transislor-

|

! dimensionieruns’ Ni = 15
1 > =

I Resed ;. @-=A L N& s 16
1 N3 = 42
1 Has = 42
1 N7 = 42
G J—_?— NE = 14
1 M = 14
1 = 14
1 . : = 14
1 E -
1 : 38
i i8
I

I

I

1




et e T — e IR,

! ZFT MWikroelektironik B/1%82 !
! Dresden !

! LEGT-2N - STAHDARDZIELLEN = KA&ATALOG !

Lade ey
Anschluessal

11111110101 0!

i L= | —
! T
- R

Lodikdleicvhung?

| |

| N i !

o] ﬁT—l glr R s a a !

| - |

! I L H a |

L L H L |

DFF I H H L H !

) vie . !

| OFFRS e LWL mdehk ariaunt
! Lazout Flseche! 192 x 160 umkx2 Mssslabi G500 § 1
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ZFT iikroelekte

Orecdern

DrTik 83/1%32

CEBT-2H - STAHUDARDIELLEN - KATALOG

Beschreiovumd!

dumamisches U - Fliw-Flaor

Mil C=fLwird der D-Eingsnd sbdetrennt und der
ersbe Tnverbsp nochobmid,s Am Wooten 3 evfoldt
die dunzmische FwischensFreicherund. ler zweite
Inverter wierd sktiv and giok die Informsbiun
ins Lateh weiter. Wil C=H wivd 'die InfTormwation
denzlten. Oureh die densmische Srelicherund be-
dindt lst die Zeltdsuer C=L bedrenzbosl Jes.

" Das Flir=Flor schsliel auf der H/L-Flznke von C.

Transislor-

dimensionievrundg’

""--““"-"“—‘“.-."——""“-"—-.;av'iws i

-’-"i.'l'!'-{*f-q*‘ Fg.—gp

N1 = 148 um 5

- N2 - 14 um -.Ji."f__ }'.
Zivd o ¢ NI = 16 um -
M4 = 146 um
C‘::A el ettt M3 = 38 um
' v Né = 16 um -
C =9 MPTO, o M7 = 14 um Hiilazp?
- o - i Have
Fgd = 18 - i - (n
P9 = 18 um 3*?}E‘C’E*ID e
P10 = 18 um c ¢ | '
FI1 = 18 um L
F12 = 50 um c

F13 = 18 um
PL4 = 18 um




VO TFT Hikroelektronik 811?;;__;
Dresden |

I Bezeichnung!i OYNDFF Blatt? 2 !

Logikegmboll Lzde der

Annschlusesset

I i
! !
! !
! , !
- ! 1110110 !
] | 1
] !
] ]

Legikdleichung?

o s

UTNDOFF
[ 0 0t 0t e e e e e i e e i e !
Lavwout Flazechet! 112 x 140 um¥¥2 Mzzastabi S00 1 1
Anschluesse - -
b G C oI
Q C
P
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I IFT Mikrowlekivronik
! Dresden

! CEGT-2H ~ STAHDARDZELLEN - RATALDG

Beschreibunds dgngamisenes

Teiler=Fliz=Flos
Daes OYSTFF sehaliel zul der

HL=Flanke van C.
Mueih die dsnsmische Auischerse=icherund

[

1

|

! badindt, muss eine untere Takifreauenz und

! wine minimale Flankensteilheit sindshalien

! Wwerde.

: !L‘.LH._. = :'.. Wie

1

! _____________________________________________________________________
' Transistor-

' dimensionierunsg!

] N1 = 40 un

! N2 = 40 uym

! N3 = 40 um

! N4 = 40 um

I NG = 44 um

1

! Fé = 48 um e .

I F7 = 4B um AY /&

1 F8 = 4B um XI
1 F? = 48 um - \ I
I F1 = 40 um T_.l.lku_‘\)j;._ v }Q
1 C ~

|

1

1

1

1

Treznsistorrlan:




! IFT Hikroelektronik BA17EY !
Dresden

! CSGT-2N - STANDARMZELLEN - KATALOG '

hugikegmbol § ! lgse der
Anschrluessa)

!
!
I
! 11011406
!
1
]

I Loudikgleichuns!

Levoul Flaeche! %46 x 1480 oum¥k2 fMesstab} T4 T |
Anschluessel - -
a C cC a

c a
c a

OYSTFF



I YFT iMikroelzkitronik /1782 !
! Uresden |

! CSGT-2H -~ STANLARDZELLEN - KATALOG !

Besoner2ibund? demamisches Tellep=Flis-Flup

[ [
| Dzs OYNTFF schaltet zuf deyr H/L-Flanke won C. !
| Bureh die duynswmische Zwischensericherund :
! bedingts muss eine unlere Tskifreaueny und !
! pine minimale Flankenstelilhelit sindenaslben !
! werden, Yo = At !
! OYNTFF und DYSTFF sind scheltungstechnisch ]
! identischr unterscheiden sich aber Lm Lawout !
! 1

und in der Dimensioniervdns:

I Transistor- !
b o dimensionierung: |
! N1l = 24 um - ;
! N2 = 24 um C . \
! N3 = 24 um :
! NG = 26 um Q 7777777002 !
! !
! P& = 32 um !
? P7 = I2 um |
.I- F'i'! = 52 Iim ":I . ) i
! F9 = 32 um \ ALV o _ |
! FLO = 46 um . —>3 !
| I
L |
! ]
! I
! i
! I




L —

! IFT Wikroelektrunik -—_*“'“5;1;;5*—1
! Oresden !
! ___________________________________________________________________________ 1
1 !
! CEGT-2M - STAHDARDIELLEN - KATALOG I
1 |
e e 1
! |
! Bereichnung: OYNTEF Blazsttsy 2 i
1
1
o e e e e e e e e i
Logiksaembol ! Lage dar |

I Anschiluesse!d

|
|
1
!
1100110 !
]
1
b

Lodgikdledchung!

OTNTFF

b v TR b M dmm Ree R E= e ee mm e REm G

i
!
I
i
I
I
1
]
|
i
|
i
i
1
1
1
I
I
I
i
|
I
I
t
|
1
1
1
i
1
i
i
i
]
I
I
I
I
I
l
|
1
1
1
1
|
1
i
i
H
1
i
]
]
I
|
|
I
I
1
1
1
1
1
]
|
|

Lazout Flzeche! 112 » 12B um¥¥2 Masstabd 1000 ! 1

DTHTFF . PHG



